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JloCTiDKeHHST  eJISKTPOKIHETHYHUX Ta EHepreTHYHuX BiacTuBocTed Tii-
xVxNiS]fl

Koedimient tepmoenexktpuanoi notyxuocti Z* TiiV:NiSn
Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha 0CHO8I HANIGNPOBGIOHUKOBO20 MEEPOO20
po3uuny Ti1xNbxNiSn

Hocnimkenns ctpykTypHux BiractuBocteil TiixNb:NiSn

MogemoBaHHS eneKTpoHHOI cTpykTypH Ti1.NbiNiSn

Jlocni/pKeHHST eNeKTPOKIHETHYHUX BiaacTHBOCTeH Ti1NbxNiSn

JocmimkeHHst MarHiTHUX BIacTHBOCTeH Ti1NbxNiSn

JlocnipKeHHST TepMOENEeKTPUIHUX BIacTUBOCTEer Ti1.NbxNiSn
Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha OCHO8I HANIGNPOBIOHUKOBO20 MEEPOO20
posuuny TiNii.xVSn

JlocaimKeHHs CTPYKTYPHHX Ta TePMOJUHAMIYHUX BiacTUBOCcTeH TiNi1xViSn
Hocnimkenns enekTporHoi cTpykrypH TiNiixV.Sn

JlocTipkeHHsT eNIeKTPOKIHETHYHUX Ta eHepreTH4yHux BiactuBocTeid TiNii-
xViSn

MopgentoBaHHs CTPYKTYPHHX BIIACTUBOCTEH TEPMOECIEKTPHIHUX MaTepialiB
TiNii«ViSn 3 ypaxyBaHHAM pe3yJbTaTiB KIHETHYHUX JOCIIHKEHb

Koedimient tepmoenexTpuanoi moTy)HocTi Z* TiNiiV<Sn
Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha OCHO8I HANIGNPOBIOHUKOBO20 MEEPOO20
po3uuny TiNii;.xCoxSn

JocmimkeHHs CTPYKTYPHEX Ta TepMoaguHaMiaaux BiaactuBocteil TiNii«CoxSn
Jocnimkenns enexrporHoi cTpykrypH TiNiixCoxSn

JlocmipKeHH ST eNeKTPOKIHETHYHNX Ta €HEPTeTHYHHX BIIaCTUBOCTEH
TiNil-xCOxSl’l

MopentoBaHHsl CTPYKTypHUX Ta eHepreTnuHux BiactuBocteil TiNiiCoxSn 3
ypaxyBaHHSIM pe3yiIbTaTiB KIHETHYHUX JTOCIiIKEHb

Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha 0CHO8I HANIGNPOBIOHUKOBO20 MEEPOO20
pozuuny TiNi1.xCuxSn

Hocnimkenns ctpykrypuux BiaactuBocreit TiNiixCuxSn

JocmimpkeHHsT ~ eNeKTPOKIHETHYHHX,  €HePreTHYHHX  Ta  MAarHiTHUX
BinactuBoctei TiNi1xCuxSn

Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha OCHOBI HARIGNPOBIOHUKOBO2O0 MEEPOO2O
po3zuuny TiNiixAguSn

Jocnimpkenns ocobnuBocteii kpucraniuynoi ctpykrypu TiNii«Ag:Sn
JlocmipkeHHsT eNeKTPOKIHETHYHUX Ta €HepreTHYHuX BiactuBocTeil TiNii-
xAngl'l

Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha 0CHO8I HANIGNPOBIOHUKOBO20 MEEPOO20
pozuuny TiNii.xRhxSn

Jocnimkenns kpucTanigaoi Ta enektpoHHol ctpykTyp TiNiixRhiSn
JlocmikeHHsT eNeKTPOKIHETUYHUX Ta eHepreTH4yHux BiactuBocTeid TiNii-
xRh:Sn

Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha OCHO8I HANIGNPOBIOHUKOBO2O0 MEEPOO2O
posuuny TiNiSni-xInx

JocnimkeHHst KpucTamigHoi cTpykTypu TiNiSnixIny

JocnimkeHHs eneKTpoHHOI cTpykTypH TiNiSni.xIny

76
79

83
83
85
86

88
88

89
90
91
93
93
95
95
97
98
100

102
103

103
105
107
110
112

112
114

117

117
118

121

122
123

128

128
129



3.14.3.
3.14.4.
3.15.

3.15.1.
3.15.2.
3.15.3.
3.15.4.

PO3/ILI 4
4.1.

4.1.2.
4.12.1.

4.13.
4.14.

4.1.5.

4.15.1.
4.15.2.
4.153.
4.1.6.

4.1.7.
4.2,

4.2.1.
4.2.2.
4.23.

4.24.

4.3.

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

4.4.

4.4.1.
4.42.
443,
444,

445.

JlocTipKeHHS eNeKTPOKIHeTHYHHNX Ta eHepreTHyHnx BiactuBocteil TiNiSni-
Iy

MonentoBaHHSl CTPYKTYpPHUX Ta eHepreTudHux BiacTuBocTeil TiNiSniny 3
ypaxyBaHHSM Pe3yJIbTaTiB KIHETUYHUX Ta MArHITHUX JOCIiIKEHb
Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha 0CHO8I HANIGNPOGIOHUKOBO20 MEEPOIO20
posuuny TiNiSni«Gax

Jocnimpkenns kpuctanigaoi crpykrypu TiNiSni.Gax

Jocnimpkenns enexrpoHHoi cTpykrypH TiNiSni«Gax

JlocTipkeHHS eNeKTPOKIHeTHYHHNX Ta eHepreTHyHnx BiactuBocteil TiNiSni-
*Gay

MopentoBaHHS CTPYKTYPHUX Ta eHepreTuuHux BiactuBocteid TiNiSnl-xGax 3
ypaxyBaHHSM PE3yJIbTaTiB KIHETHUHUX JOCIIIKCHD

TepMmoesiekTpu4Hi MaTepianu Ha ocHOBi ¢a3u niB-I'eiiciepa ZrNiSn
Oco0IMBOCTI CTPYKTYPHHX Ta €HEPreTHIHUX BIACTUBOCTEH CIUIaBIB CIIOIYKH
ZrNiSn

JocnipkeHHs: 0co0NMBOCTEH eeKTPOHHOT cTpyKTYpH ZrNiSn

«AmnpiopHe JeryBaHHs» ZrNiSn moHOpaMH SIK pe3yJlbTaT YacTKOBOTO
3aMilneHHs y nosuiii 4a atomiB Zr Ha Ni

JlocmimKkeHHs KIHETUYHHUX Ta MarHiTHUX BiacTHUBOCTeH ZrNiSn

«ArmpiopHe neryBaHHs» ZrNiSn IOHOpaMH K pPe3yJIbTaT aKyMYJIOBaHHS
aToMmiB Ni y TeTpaeApHYHHX ITyCTOTaX CTPYKTYPH

JloCHiDKeHHST CTPYKTYpPHUX, CHEPreTUYHHX, KIHEeTHYHMX Ta MarHiTHHX
BJIACTUBOCTEH TBEpAOro po3unHy (ZriNiy)Nii+Sn

Oco06BocTi MiKpocTpyKTypH Ta azoBoro ckiany (ZriyNiy)Ni+Sn
JlocmipkeH s KpUCTaTiqHOT CTpYKTYpH (Zr1-yNiy)Nii+Sn

JlocmimkeHHs eneKTPOHHOT CTPYKTYPH (Zr1-yNiy)Nit+:Sn

JocmimkeHHsT ~ eNeKTPOKIHETHMYHHX,  €HEPreTHYHHX  Ta  MAarHiTHUX
BracTuBocTed ZrNit+Sn

KoedimienT TepmoenexkTpuanoi moTy)HOCTI ZrNij+Sn

TepmoesiekTpUYHI MaTepiaju, OTPUMAaHi JieryBaHHsIM cnoayku ZrNiSn
pinkicHozemenbnumu Ta 3d- (V) i 4d-meranamum  (Nb, Mo).
Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha 0CHO8I HARIGNPOBIOHUKOBO2O MEEPOO2O
po3zuuny Zri.xY<NiSn

JocnimkeH s CTPYKTYPHHX BIaCTHBOCTEH Zr1-xYxNiSn

OcoOIMBOCTI eNEKTPOHHOI CTPYKTYPH Z11+ Y NiSn

JlocnimpkeHHsT eNEeKTPOKIHeTHYHUX Ta EHEPreTHYHHX BIIACTHBOCTEH Zri-
+Y:NiSn

MogenoBaHHS CTPYKTYPHHX Ta €HepreTHIHNX BIIACTUBOCTEHl
TEPMOENEeKTPUYHUX MaTepianiB Zri.YxNiSn 3 ypaxyBaHHSIM pe3yJbTaTiB
KIHETMYHHUX JOCIIKEHD

Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha 0CHOBI HARIGNPOBIOHUKOBO2O0 MEEPOO2O
po3uuny Zri.xScxNiSn

JlocnipKkeH s CTPYKTYPHHX BIaCTHBOCTEH Zr1-+ScxNiSn

JocnimkeHHsT eNeKTPOHHOT CTPYKTYPH Zr1+Sc:NiSn

JIoCTDKeHHST ~ eNeKTPOKIHeTWYHUX,  CHepreTWYHHX  Ta  MAarHiTHHX
BIIACTHBOCTEH Zr1-xScxNiSn

Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha OCHO8I HANIGNPOBIOHUKOBO20 MEEPOO2O
po3uuny Zri.xCexNiSn

JlocnipkeHHs CTPYKTYpHUX BiacTuBocTeit Zr1xCexNiSn

JocnimxenHst marnitHoro crany aromis Ce y Zri-xCexNiSn

JocnimkeHHs eneKTpoHHOi cTpykTypH Zri-xCexNiSn

JIoCTIDKEHHST eNeKTPOKIHETHYHUX Ta CHEPreTHYHHX BIIACTHBOCTEH Zri-
xCexNiSn

Koedimient tepmoenextpuanoi notyxuocti ZrixCexNiSn
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Tepmoenexmpuuni mamepianu Ha 0CHOGI HANIGNPOGIOHUKOBO20 MEEPOO2O
po3uuny Zri1-«NdxNiSn

Oco0IMBOCTI KpUCTANIIYHOT CTPYKTYPH Zr1xNd:NiSn

JlocmimkeHHsI eneKTpOHHOT CTpYKTYypH Zr1xNdxNiSn

Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha 0CHO8I HANIGNPOGIOHUKOBO20 MEEPOIO20
posuuny Zri.xDyNiSn

JocnipkeHns kpucTanigaoi cTpykTypH ZriDyxNiSn

JlocTipkeHHS eNeKTPOHHOT CTpYKTypH Zr1xDyxNiSn

JloCTmiDKeHHST  eNEeKTPOKIHeTHYHUX,  CHepreTHYHHX  Ta  MarHiTHHX
BiacTuBocTel Zr1-xDy:NiSn

Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha 0CHO8I HANIGNPOBGIOHUKOBO20 MEEPOO20
po3uuny Zri-xHoxNiSn

JocnimkeHHs: KpUCTaIiuHOi CTpyKTypH Zri+HoxNiSn

JlocTipkeH S eNneKTpoHHOT CTpyKTypH Zr1--HoxNiSn

JloCTiDKeHHST  eNIeKTPOKIHETHYHUX Ta CHEPreTHYHHX BIACTHBOCTEH Zri-
+HoxNiSn

JocmimkeHHst MarHiTHEX BiacTuBocTel Zrl-xHoxNiSn

Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha OCHO8I HANIGNPOBIOHUKOBO20 MEEPOO20
po3uuny ZrixEr«NiSn

JlocmimKeHHsI KpUCTaiYHO1 CTPYKTYpH Zr1ErNiSn

JocnimkeHHs eNeKTPOHHOI CTPYKTYpH Zr1+ErxNiSn

JloCTiKeHHST  eNIeKTPOKIHETHYHUX Ta CHEPreTHYHHX BIACTHBOCTEH Zri-
xEr:NiSn

JlocmiKeHHsT MarHiTHUX BIACTHBOCTEH Zr1-xEryNiSn

Tepmoenexmpuuni mamepianu Ha OCHO8I HANIGNPOGIOHUKOBO2O0 MEEPOO2O
posuuny ZrixTmxNiSn

JlocmimKeHHsT KpUCTAIYHOT CTPYKTYpH Zr1TmxNiSn

MopentoBaHHsI €JICKTPOHHOI CTPYKTYpH Zr1 Tm:NiSn

JlocmimpkeHHsT eNEeKTPOKIHeTHYHUX Ta EHEPreTHYHHX BIIACTHBOCTEH Zri-
~TmNiSn

JlociKeHHsT MarHiTHUX BJIACTHBOCTEH Zr1 Tm,NiSn

Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha 0CHO8I HARIGNPOBIOHUKOBO2O MEEPOO2O
po3uuny ZriLuxNiSn

JocnimkeHHsT KpUCTATigHO1 CTpYKTypH Zr1+LuNiSn

MonentoBaHHSI eHEPTeTUIHUX BIACTUBOCTEH Zr1--LuxNiSn

JlocmipKeHHsI MarHiTHUX BIACTHBOCTeH Zr1xLu,NiSn

Kpumepiii  pozuunnocmi  amomié pioKicnozemenvHux memanie y
Kpucmaniuniii cmpykmypi nie-I eiicnepoeoi ghazu ZrNiSn
Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha OCHOBI HARIBNPOBIOHUKOBO20 MEEPOOZO
po3zuuny ZrixAl:NiSn

JlocmipkeHHs CTPYKTYpHUX BiacTuBocteit ZriAlNiSn

MopentoBaHHs €IeKTPOHHOT cTpYKTYpH Zr1+Al:NiSn

JIoCTDKEHHST ~ eNMeKTPOKIHeTWYHUX,  CHepreTHYHHX  Ta  MAarHiTHHX
BiactuBocreit Zri-ALNiSn

Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha 0CHO8I HANIGNPOBIOHUKOBO20 MEEPOO20
po3uuny Zri<ViNiSn

JlocnipKkeHHsT KPUCTATIUHOT CTPYKTYpH Z11-+VaNiSn

MoenoBaHHs eIEKTPOHHOT CTPYKTYPH Zr1-xViNiSn

JlocnmiKeHHsT KIHSTHYHUX Ta CHEPTeTUYHUX BIaCTHBOCTEH Zr1-xVNiSn
MoaentoBaHHs CTPYKTYPHUX Ta E€HEPreTUYHUX BJIACTUBOCTEN
TEPMOEJIEKTPUYHUX MaTepianiB Zri«VxNiSn 3 ypaxyBaHHAM pe3yJbTaTiB
KIHETHYHMX JOCTIIKEHD

Tepmoenexkmpuuni mamepianu Ha 0CHO8I HANIGNPOBIOHUKOBO20 MEEPOO20
po3uuny ZrixNbxNiSn
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JocnipkeHns kpucTamiqaol cTpykTypH Zri«NbxNiSn

MopentoBaHHs eHEPreTHYHUX BiaacTuBOCTer Zr1xNbxNiSn

JlocmiKeHHS eeKTPOKIHETHYHKX BIacTHBOCTEN Zr1xNb:NiSn

JocnimkerHs Koe(illieHTa TepMOSIEKTPUYHOT MOTYKHOCTI Zr1.Nb:NiSn
Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha 0CHO8I HANIGNPOGIOHUKOBO20 MEEPOIO20
po3uuny ZrixMoxNiSn

MopgentoBaHHs eHEPreTHIHUX BIacTHBOCTEH Zr1-MoxNiSn

JlocipKeHHST eNeKTPOKIHETHYHHUX Ta MArHITHHX BIacTHBOCTEH Zr1.xMoxNiSn
Tepmoenexmpuuni mamepianu, ompumani necyeannam nis-Ieicneposor
¢azu ZrNiSn 3d- ma 4d-wemanamu M winaxom 3amiujenna amomie Ni: M =
V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Rh

Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha OCHO8I HANIGNPOGIOHUKOBO20 MEEPOO20
po3uuny ZrNiixVsSn

JlocTipkeHHS KPUCTATIYHOT Ta eJIeKTPOHHOT cTpyKTYp ZrNii«ViSn
Jlocni/pKeHHsT KIHeTUYHUX Ta CHEPreTUYHUX BIAacTUBOCTEH ZrNiiVxSn
Tepmoenexmpuuni mamepianu Ha OCHO6I HANIGNPOGIOHUKOBO2O0 MEEPOO2O
po3zuuny ZrNirxCruSn

JlocmimpkeHHsT KpUCTamidHoi cTpykTypH ZrNii«CriSn

MopentoBaHHsI eIeKTPOHHOI CTpYKTYypH ZrNii«CriSn

JlocmimkeHHs eneKTpoKiHeTHYHUX BiaacTuBocTer ZrNiiCriSn
Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha OCHO8i HANIGNPOBIOHUKOBO20 MEEPOO20
posuuny ZrNiixMn.Sn

JocmimpkeHHs KpucTaniqHol cTpykTypH ZrNii.-Mn,Sn

MogemtoBaHHS eNeKTpOHHOI cTpyKTypH ZrNii-Mn,Sn

Jlocnmi/pkeHHST  CNEKTPOKIHETHMYHHMX,  CHEPreTMYHMX  Ta  MAarHiTHUX
BractuBocTer ZrNii-Mn:Sn

JocmimkeHHs Koe(illieHTa TEPMOCICKTPUYIHOI OTYKHOCTI ZrNi1-Mn.Sn
Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha OCHO8I HANIGNPOBIOHUKOBO20 MEEPOO20
pozuuny ZrNii.xFexSn

Jocnimpkenns kpuctaniqaoi crpyktypu ZrNii.FexSn

MopentoBanHs enekTpoHHOI cTpykTypn ZrNiinFe.Sn ans ynopsiikoBaHoro
BapiaHTa CTPYKTypH

JlocnipKkeHHsT KIHeTHYHUX Ta eHePreTUIHNX BiacTuBocTeit ZrNiiFexSn
JocmimkeHHst MarHiTHUX BiacTuBocTer ZrNiixFexSn

MogemoBaHHsI eneKTpoHHOI CTpykTypu ZrNii«Fe,Sn nmst pisHumx BapiaHTiB
BXODKeHHS aroMiB Fe o cTpykrypu cnomyku ZrNiSn

Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha 0CHO8i HANIGNPOBIOHUKOBO20 MEEPOO20
pozuuny ZrNiixCoxSn

Jocnimpkenns kpuctaniqaoi cTpyktypu ZrNii-CoxSn

MogentoBaHHs e1eKTpoHHOT cTpyKTypH ZrNii~CoxSn

JlocnmipkeHHST  CNEKTPOKIHETHMYHHMX,  CHEPreTMYHHX  Ta  MAarHiTHHX
BinactuBocteit ZrNiiCoxSn

Tepmoenexkmpuuni mamepianu Ha 0CHO8I HANIGNPOBIOHUKOBO20 MEEPOO20
posuuny ZrNirxCuxSn

Hocnimkenns kpuctanigaoi crpykrypu ZrNip.CuxSn

MogenoBanHst eneKTpoHHOI cTpykTypr ZrNii»CuxSn

Jocmimkennst KineTnyaux BiacTuBocTeil ZrNiiCu,Sn

Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha OCHO8I HANIGNPOBIOHUKOBO2O0 MEEPOO2O
po3zuuny ZrNirxRhoSn

Hocnimkenns kpuctanignoi crpykrypu ZrNii.RhiSn

MonemoBaHHs elneKTpOHHOT cTpYKTypH ZrNiiRhiSn

JlocmifpkeHHsT  eNICKTPOKIHETHYHMX,  CHEepPreTMYHMX  Ta  MarHiTHHX
BiactuBocreit ZrNiiRh.Sn

JlocnimpkeHHsT TepMOANHAMIYHIX BiIacTHBOCTEH ZrNii~RhiSn
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4.16.7.5.

4.17.

4.17.1.

4.17.1.1.
4.17.1.2.
4.17.1.3.

4.17.1.4.
4.17.2.

4.17.2.1.
4.17.2.2.

4.17.2.3.
4.17.2.4.
4.17.2.5.

4.17.2.6.
4.17.3.

4.17.3.1.
4.17.3.2.

4.17.3.3.
4.17.3.4.
4.17.4.

4.17.4.1.
4.17.4.2.
4.17.4.3.

4.17.4.4.
PO3JILJI 5
5.1

5.2.

5.2.1.
5.2.2.
5.23.
5.3.

53.1.
53.2.

5.3.3.

5.34.

MopgemoBanHst eHepreTnyHnux BiactuBocted ZrNii.RhiSn 3 ypaxyBanmsam
pe3yJIbTaTiB TEPMOJUHAMIYHUX PO3PaxXyHKIB

Tepmoenekmpuuni mamepianu, ompumani nezysannam nie-Ieiicneposoi
¢azu ZrNiSn p-memanamu winaxom samivienna amomie Sn: M = Ga, In, Sb
ma Bi

Tepmoenexmpuuni mamepianu Ha OCHO8I HANIGNPOGIOHUKOBO20 MEEPOOZO
posuuny ZrNiSnixGax

JlocipKeHHS CTPYKTYPHHX Ta TepMOAMHAMIYHUX BractuBocTei ZrNiSni.Gax
MopgemoBaHHS eNeKTpOHHOI CTpyKTypH ZrNiSni~Gax

JocnimkeHHsT ~ eNeKTPOKIHETMYHHMX,  €HEPreTHYHHX  Ta  MAarHiTHUX
BiactuBocteld ZrNiSni~Gax

MogentoBaHHs CTPYKTYPHHX Ta eHepreTudHux BiaactuBocteil ZrNiSni.Gay 3
ypaxyBaHHSAM pe3ysbTaTiB KIHETUYHUX Ta MarHiTHUX JAOCIiIKECHb
Tepmoenexmpuuni mamepianu Ha OCHOGI HANIGNPOGIOHUKOBO2O0 MEEPOO2O
po3zuuny ZrNiSniInx

JocmipkeHHs KpucTamiqHoi cTpyKTypH ZrNiSniIny

MopgentoBaHHs €HEPreTHYHNX Ta TePMOAWHAMIYHHX BiacTHBOCcTed ZrNiSni-
e

JlocmimKkeHHs KIHETHYHHUX Ta EHEPreTHYHUX BiacTuBocTel ZrNiSni.Iny
JlocmipKeHHsT MarHiTHUX BiactuBoctei ZrNiSni-xIny

MonentoBaHHSI CTPYKTYPHHX Ta €HEPreTHYHUX BracTuBocTer ZrNiSnixlny 3
ypaxyBaHHIM Pe3yJIbTaTiB KIHETUYHHUX Ta MarHITHUX JOCII/KEHb
BusHayeHHS  eHEpreTWYHHX IapaMeTpiB  IOBHICTIO  KOMIIEHCOBAaHOTO
HaIliBIIPOBITHUKA HA MIPUKIAAl TBepAoro po3unHy ZrNiSniIny
Tepmoenexmpuuni mamepianu Ha OCHO8I HANIGNPOGIOHUKOBO2O0 MEEPOO2O
posuuny ZrNiSn1.Sbhx

JloCIiKeHHsT CTPYKTYPHHX BiaacTHBOCTE ZrNiSnixSbx

MopieIoBaHHsl CIEKTPOHHOI CTPYKTYPH, KIHETHYHHX Ta TEPMOJMHAMIYHHX
BractuBocTer ZrNiSni«Sbyx

JlocmipkeHHs] KIHeTUYHHX Ta eHepreTHYHUX BiracTuBocTed ZrNiSni.«Sby
Jocnimpkenns koedilieHTa TepMoeaeKTpUIHOT MoTy)HOCTI ZrNiSni+Sby
Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha 0CHO8I HARIGNPOBIOHUKOBO2O MEEPOO2O
po3uuny ZrNiSni.xBix

Jocmimkenns cTpyKTypHEX BiractuBocteit ZrNiSni.Bix

MogenoBaHHsI eNeKTPOHHOI cTpyKTypr ZrNiSniBix

JocnimkeHHsT KIHeTHIHUX, €HEPreTHYHIX Ta MATHITHUX BIACTHBOCTEH
ZrNiSni.xBix

Hocnimkenns koedillieHTa TepMOETEKTPHIHOT MOTYKHOCTI ZrNiSniBix
TepmoesiekTpuuHi MaTepianu Ha ocHoBi ¢a3u niB-I'eficiepa HfNiSn
3aranpHi 3ayBaKeHHS

JlocnipkeHHs XIMIYHOTO CKIIaly Ta 0COOIMBOCTEH KPUCTANIYHOT 1 €IEKTPOHHOT
cTpykTyp crioyku HfNiSn

PeHTreHoCTIeKTpabHUi Ta pEHTTCHOCTPYKTYPHHUI aHai3 CIUIaBiB
JocnipkenHs enekTpoHHOI cTpykrypH n-HfNiSn

JocnipkeHHs eneKTpoi3NIHAX Ta MarHiTHUX BiIacTuBocteil n-HfNiSn
Tepmoenexkmpuuni mamepianu Ha 0CHO8I HANIGNPOBIOHUKOBO20 MEEPOO20
po3uuny Hf1xLu.NiSn

OcobauBocTi kpuctamiunoi ctpykrypu HfixLuxNiSn

JlocnijkeHHsL eJIEKTPOHHOI CTPYKTYpH Ta MarHiTHux BiactuBocteil Hfi-
~LuxNiSn

Jlocmi/pkeHHsT  eJICKTPOKIHETHYHMX Ta EHepreTHYHHx BiactuBocteit Hfl-
«LuxNiSn

MonentoBaHHSl CTPYKTYPHUX Ta eHepreTudyHuX BiactuBocteid Hf1.Lu.NiSn 3
ypaxyBaHHIM pe3yJIbTaTiB KIHETHYHUX JTOCIIIKEHb

313

318

318

319
321
323

329

332
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5.4.

54.1.
5.4.2.

5.4.3.
5.5.

5.5.1.
5.5..
5.5.3.
5.5.4.
5.6.

5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.
5.7.

57.1.
5.7..
5.7.3.
5.8.

58.1.
5.8.2.
5.8.3.
5.8.4.
5.9.

59.1.
59.2.

5.93.

594.

5.10.

5.10.1.
5.10.2.

5.10.3.

5.10.3.1.
5.10.3.2.

Tepmoenexmpuuni mamepianu Ha 0CHOGI HANIGNPOGIOHUKOBO20 MEEPOO2O
po3uuny Hf1-xY<NiSn

Oco06nmBoCTI KpucTanigyHoi cTpykTypu Hf1.YxNiSn

JlocnimkeHHs eNeKTPOHHOI CTPYKTYpPH Ta MarHiTHUX BiactuBoctedl Hfl-
xY:NiSn

JlocnmikeHHST  eJIeKTPOKIHeTUYHUX Ta eHepreTH4Hux BiactuBocted Hfl.
+Y:NiSn

Tepmoenexmpuuni mamepianu Ha OCHOGI HANIGNPOGIOHUKOBO2O0 MEEPOO2O
pozuuny Hf1 xTmxNiSn

Oco06nuBocTi kpuctaniguoi ctpyktypd Hf1, Tm:NiSn

Hocnimkenns enekTpoHHoi ctpykrypu Hf 1 Tm:NiSn

JlocnimkeHHs €NEeKTPOKIHeTUYHUX Ta EHEepPreTMYHHX BiacTuBocTeidl Hfi-
xI'mNiSn

MogemoBaHHs CTPYKTYPHUX Ta eHepreTndHux BractuBocted Hf1 TmiNiSn 3
ypaxyBaHHSIM Pe3yJIbTaTiB KIHETUYHHX JOCITIKEHb

Tepmoenexmpuuni mamepianu Ha OCHO6I HANIGNPOGIOHUKOBO2O0 MEEPOO2O
po3zuuny Hf1.xEr<NiSn

Hocnimkenns kpuctanigaoi ctpyktypu Hf1.ErxNiSn

Hocnimkenns enekTporHoi ctpykrypu Hf1Er:NiSn

JlocmimkeHHsT €NEeKTPOKIHeTUYHMX Ta EHEepPreTHYHHX BiactuBocTeil Hfi-
xErxNiSn

MonentoBaHHsI CTPYKTYpHHX Ta eHepreTuuHux BiactuBocteil Hfi<ErNiSn 3
ypaxyBaHHSIM Pe3yJIbTaTiB KIHETUYHHX JOCITIKEHb

Tepmoenexmpuuni mamepianu Ha OCHO6I HANIGNPOBIOHUKOBO2O0 MEEPOO2O
po3zuuny Hf1.xNbxNiSn

JHocnimkenns crpykrypHux BiactuBocted Hf1xNbxNiSn

MopentoBaHHs eaeKTpoHHOI cTpyKTypH Hf1.NbxNiSn

JlocmipKeHHsI eeKTPOKIHETHYHMX Ta MarHITHUX BiacTuBocTer Hf1.NbxNiSn
Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha 0CHO8I HANIGNPOBIOHUKOBO20 MEEPOO20
po3zuuny HfNirxRu.Sn

JlocnipKkeHHs CTPYKTYPHHUX Ta TepMoauHaMivHuX BiaacTuBocteil HfNii RuxSn
Jocnimkenns enexrponHoi crpykrypu HfNii RuxSn

JlocnmipkeHHST  CNEKTPOKIHETHMYHHMX,  CHEPreTMYHHX  Ta  MAarHiTHHX
BinactuBocreit HfNij..RuxSn

MonentoBaHHS CTPYKTYPHHUX Ta eHepreTnyHux BiactuBocTedd HfNij~Ru.Sn 3
ypaxyBaHHSM Pe3yJIbTaTiB eKCIIEPUMEHTAILHUX JOCIIIKEHb
Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha 0CHO8i HANIGNPOBIOHUKOBO20 MEEPOO20
pozuuny HfNiiRhSn

Jocnimpkenns kpuctaniynoi crpykrypu HfNii.RhiSn

MoyienoBaHHs €HEPreTHYHUX Ta TepMOAWMHAaMiyHMX BiacTuBocTed HfNii-
xRhxSn

JlocnmipkeHHST  CNEKTPOKIHETHMYHHMX,  CHePreTMYHMX  Ta  MAarHiTHHX
snactusocreit HfNi.Rh,Sn

MogenoBaHHsI CTPYKTypHUX Ta eHepreTnanux iaacruBocteil HfNii.RhiSn 3
ypaxyBaHHSM Pe3yJIbTaTiB EKCIIEPUMEHTAIBHUX JOCIIKEHD
Tepmoenexkmpuuni mamepianu Ha 0CHO8I HANIGNPOBIOHUKOBO20 MEEPOO20
po3zuuny HfNii.xCoxSn

JlocnipKkeHHsT CTPYKTYPHHUX Ta TepMoarHamivHux BiaacTuBocTeit HfNii1-.CoxSn
JlocmipkeHHsT eNeKTPOHHOI CTPYKTypH Ta MarHiTHHX BiactuBoctedt HNij-
xCoxSn

JocmipKkeHHsT  eNeKTPOKIHETHYHUX,  €HePreTHYHMX  Ta  MAarHiTHHX
BinactuBocreit HfNii..CoxSn

Jocnimpkenns 3pa3kiB HfNi1.CoxSn cepii Ne 1

Jocnimpkenns 3pa3kiB HfNi1«CoxSn cepii Ne 2
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5.11.

5.11.1.
5.11.2.

5.12.

5.12.1.
5.12.2.

5.12.3.

5.12.4.
PO3J1TI 6

6.1.
6.1.1.

6.1.1.1.
6.1.1.2.
6.1.2.

6.1.2.1.
6.1.2.2.
6.1.2.3.
6.1.3.

6.1.3.1.
6.1.3.2.
6.1.3.3.

6.1.4.

6.1.4.1.
6.1.4.2.
6.1.4.3.
6.1.4.4.
6.1.4.5.
6.1.5.

6.1.5.1.
6.1.5.2.
6.1.5.3.
6.1.6.

6.1.6.1.
6.1.6.2.
6.1.6.3.
6.1.7.

6.1.7.1.
6.1.7.2.

Tepmoenexmpuuni mamepianu Ha 0CHOGI HANIGNPOGIOHUKOBO20 MEEPOO2O
po3uuny HfNiixCuxSn

Hocnimkerns crpykrypaux BiaactuBocteit HfNij.Cu,Sn

JlocnimkeHHsT eNeKTPOKIHETUYHUX Ta eHepreTHdHux BiactuBocTedt HINii-
*CuxSn

Tepmoenexmpuuni mamepianu Ha OCHOGI HANIGNPOGIOHUKOBO2O0 MEEPOO2O
po3uuny HfNiSni.Shx

Jocnimpkenns ctpykrypHux BiractuBocteidd HfNiSni.Sby

JlocipkeHHST eNIeKTPOHHOI CTPYKTYpH 1 MarHITHUX BiactuBocteil HfNiSni-
+Sby

JlocnimkeHHs. eJIeKTPOKIHETUYHUX 1 eHepreTHuHux Biactuocteil HfNiSni-
+Sby

Hocnimkenns koedirieara TepmoeekTpuaroi motyxuocti HfNiSni.Sbx
TepmoesiekTpuuHi MarTepiasum Ha ocHoBi ¢a3 miB-I'eiiciepa TiCoSb,
VFeSb, ZrCoSb ta RNiSb (R= Gd, Tm, Dy, Er, Lu)

Tepmoenexmpuuni mamepianu na ocrnogi cnonyku TiCoSb

JlocmipkeHHsT 0cO0MMBOCTEH KPUCTAIIYHOI CTPYKTYPH Ta XIMIYHOTO CKJIAIy
crutaBiB crionyku TiCoSb

JocmimkenHst ocobnmuBocTei enekrponnoi crpykrypu TiCoSb

JlocmipKkeHHs KIHeTHYHHUX Ta MarHitTHuX BiaactuBocter TiCoSb
Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha OCHO8i HANIGNPOBIOHUKOBO20 MEEPOO20
pozuuny TirxVxCoSb

JocnimpkeHHs cTpykTypHuX BiacTuBocteit TiiViCoSb

MonentoBaHHs eneKTPOHHOI CTPYKTYpH Ti1.xV:CoSb

JlocipkeHHS KIHeTHYHHX Ta eHepreTHYHUX BiaacTuBocteil Ti1.VyCoSb
Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha OCHO8i HANIGNPOBIOHUKOBO20 MEEPOO20
posuuny TiixMoxCoSh

Oco0MBOCTI KpUCTaNTigHOI CTPYKTYpH Ti1.:M0xCoSb

MonemoBaHHs eNeKTPOHHOI CTPYKTYpH Ti1xMoxCoSb

JlocnmipkeHHST  CNEKTPOKIHETHMYHHMX,  CHEPreTMYHMX  Ta  MAarHiTHHX
BiactuBocteit TiiwMoxCoSb

Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha 0CHO8I HARIGNPOBIOHUKOBO2O MEEPOO2O
po3uuny Ti;ScxCoSh

Hocnimkenns kpuctanianoi crpykrypu TiiScxCoSb

MogentoBanHst enekTpoHHOi cTpykTypH Ti1xScxCoSb

Jocmimkerns MarHiTHOT cpuidHsITIuBoCcTI Ti1ScxCoSb

JocnimkeHHsT KIHETHIHUX Ta eHepreTHIHuX BinactuBoctei TirxScxCoSb
OCoOIMBOCTI ENEKTPOHHOI Ta KPHCTANIYHOI CTPYKTYp croiayku TiCoSb
Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha 0CHO8I HANIGNPOBIOHUKOBO2O MEEPOO2O
po3zuuny TiCo1.xCrSh

Hocnimkenns ctpykryphux BiaactuBocteil TiCo1..CriSb

MogentoBanns enekTpoHHOT cTpykTypu TiCo1xCrxSb

JlocnmifpkeHHs eNeKTPOKIHETHYHHUX Ta eHepreTHdyHHX BiactuBocrei TiCoi-
xCr:Sb

Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha 0CHO8I HANIGNPOBIOHUKOBO20 MEEPOO20
pozuuny TiCo1-xMnxSbh

Hocnimkenns ctpykrypHux BiractuBocteit TiCo1.Mn,Sb

MopemtoBanHs eneKTpoHHOT cTpyKTypH TiCo1--MniSb

JlocmipkeHHsT eIeKTPOKIHeTUUHUX Ta eHepreTuuHux BiactuBocTedl TiCoi-
le’leb

Tepmoenexkmpuuni mamepianu Ha 0CHO8I HANIGNPOBIOHUKOBO20 MEEPOO20
posuuny TiCoi1-xNixSh

Hocnimkenns kpuctanigaoi crpykrypu TiCo1..NixSb

MogemoBanust enekTpoHHoi cTpykTyps TiCo1.NixSb
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6.1.7.3.

6.1.7.4.

6.1.8.

6.1.8.1.
6.1.8.2.
6.1.8.3.

6.2.

6.2.1.

6.2.1.1.

6.2.1.2.

6.2.1.3.

6.2.2.

6.2.2.1.
6.2.2.2.
6.2.2.3.
6.2.2.4.

6.2.2.5.

6.2.3.

6.2.3.1.
6.2.3.2.

6.2.3.3.

6.2.3.4.

6.2.4.

6.2.4.1.
6.2.4.2.

6.2.4.3.

6.2.5.

6.2.5.1.
6.2.5.2.
6.2.5.3.

6.2.6.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.
6.3.3.

JIOCIDKEHHST  eNeKTPOKIHeTHYHUX,  CHEPreTUYHHX  Ta  MarHiTHHX
BrnactuBocted TiCo1.NixSb

Jocnimkerns Koedirienta repmoerekTpuanoi motyHocTi TiCo1-NixSb
Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha 0CHO8I HANIGNPOGIOHUKOBO20 MEEPIO20
posuuny TiCoi1.xCuxSb

Oco6muBocTi cTpykTypHEX BiaactuBocTeit TiCo1.xCuxSb

MogemoBanHs enekTpoHHOI cTpykTypH TiCo1.Cu.Sb

JloCHmiDKeHHST  eNeKTPOKIHeTHYHUX,  CHEpreTHYHHX  Ta  MarHiTHHX
BractuBocteit TiCo1.CuxSb

[Mocnioscenna cmpyKmyprux, mepmoOUHAMIiuHUX, elNeKMPOKIHeMmU4HUX,
eHepzemuyHux ma mazHimuux eracmusocmeit pasu nie-Ieitcniepa VFeSh
OCoOIMBOCTI CTPYKTYPHHX Ta €HEPreTHUHMX BiaactuBocTeir VFeSb
JlocnimkeHHs: 0COOMMBOCTEH CTPYKTYPH, MarHiTHUX BJIACTUBOCTEH CIIOIYKU
VFeSb Ta ¢azoBux piBHoBar y cucremi V-Fe-Sb

JlocTiKeHHST eNeKTPOKIHeTHYHUX Ta €HePreTHYHHUX BIACTHBOCTEH CIIOIYKH
VFeSb

YTouHeHHs MoJeni kpucTaniaaoi cTpyktypu VFeSb

Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha OCHO8I HANIGNPOBIOHUKOBO20 MEEPOO20
posuuny VixTixFeSb

Oco0MMBOCTI CTPYKTYypHHUX BiiacTuBocTer Vi TixFeSb

MonentoBaHHS eNeKTPOHHOI CTPYKTYpH V1+TiFeSb

JloCTiDKeHHST  €eKTPOKIHETHYHAX Ta EeHePreTHMYHUX BIACTHBOCTEH Vi
xTixFeSb

MonenoBaHHsT KPHCTAIIYHOI Ta eNeKTpoHHOI CcTpykTyp Vi.Ti:FeSb 3
ypaxyBaHHSIM Pe3yJIbTaTiB €IEeKTPOKIHETHYHNX JOCHTIIKEHb

Koedimient tepmoenexkrpuanoi motyxHocti Vi+Ti:FeSb

Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha OCHO8I HANIGNPOBIOHUKOBO20 MEEPOO20
posuuny VFe.xTixSh

OcobnuBocTi CTpYKTypHHX BractiuBocTel VFe1TixSb

JlocmipkeHHsT eNeKTPOKIHEeTHYHNX Ta EHepreTHYHux BiactuBocteil VFei.
«TixSb

MogentoBaHHsT KpUCTalIiyHOi Ta enektpoHHoi crpykTyp VFer.Ti:Sb 3
ypaxyBaHHSIM Pe3yJIbTaTiB €lNeKTPOKIHETHYHUX JOCITIIKEHb

Koedimient tepmoenextpuanoi noryxHocti VFe1.TixSb

Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha 0CHOGi HANIGNPOGIOHUKOB020 MEEPIO2O
posuuny VixSccFeSh

JocnimkeH s CTPYKTYpHHX BiIacTHBOCTEH VixScFeSb

JlocmipkeHHsT eNEeKTPOKIHETUYHUX Ta EHEepreTHYHHX BIIACTUBOCTEH Vi-
+ScxFeSb

KoeoiuieHT TepMoenekTpu4HOi MoTy)HOCTi Vi1.ScFeSb

Tepmoenekmpuuni mamepianu Ha OCHOBI HARIBNPOBIOHUKOBO20 MEEPOOZO
po3zuuny VFer.xCuxSh

CrpykTypHi nociimkenns Bepaoro pozunHy VFe, Cu,Sb

JocnimkeHHs enekTpokineTndHuX Biuactuoctedt VFe; ,Cu,Sb

MopnemoBanHs enekTporHoi crpykrypu VFe, Cu,Sb
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